Urzadzenia separacyjno-sterownicze

OZNACZENIE TYPU

1 Nazwa urzadzenia : Urzgdzenie separacyjno — sterownicze

}
SSUT-ET
[— * Funkcja urzadzenia:

1 — kontrola linii dwuprzewodowej wraz z kntrolg rezystancji doziemnej (Rs, Rr, Rd)
2 — kontrola linii dwuprzewodowej (Rs, Rr)
3 — kontrola linii dwuprzewodowej wraz z kntrolg rezystancji doziemnej (Rs, Rr, Rd) z obrébkg cyfrowg

Rs rezystancja szeregowa obwodu.

Rr rezystancja izolacji miedzy liniami: L1 i L2. 24V AC/DC

Rd rezystancja doziemna izolacji linii.
Strona iskrobezpieczna Strona nieiskrobezpieczna

OPIS

Urzadzenie separacyjno — sterownicze SSU*-ET

przeznaczone jest do separacji obwodu iskrobezpiecznego od nieiskrobezpiecznego.

Sygnatem wejsciowym obwodu iskrobezpiecznego jest ,styk” z diodg prostownicza,

a sygnatem wyjsciowym obwodu nieiskrobezpiecznego jest stan dwoch par stykéw przewiernych NO/NC.
Separator zasilany jest nieiskrobezpiecznym napieciem statym lub przemiennym. Moze by¢ zastosowany do:

- separacji obwodoéw iskrobezpiecznych od obwodéw nieiskrobezpiecznych,

- zdalnej kontroli zestykow, czujnikéw lub urzgdzen pracujgcych w obwodach bezpieczenstwa lub obwodach sterowniczych,
- sterowania, zatgczania, wytgczania lub blokowania urzadzen elektrycznych,

- sygnalizacji stanu pracy zestykéw i blokad.

Separator wyposazono w diodowo LED-owg diagnostyke jego pracy i diagnostyke stanu linii.

Diody LED zabudowano na obudowie separatora. Diagnostyka poprzez wyswietlenie diody sygnalizuje:

zwarcie lub przerwe, obnizenie rezystanciji izolacji doziemnej Rd, obnizenie rezystanciji izolacji Rr miedzy liniami
L1 - L2, lub przekroczenie dopuszczalnej rezystancji Rs petli linii L1 - L2.

Fabryczne ustawienia rezystancji wynoszg: Rs < 600Q, Rr > 2000Q, Rd > 2000Q.

Dioda LED oznakowana jako ,K” sygnalizuje zasilanie separatora oraz zasterowanie przekaznika wykonawczego.
W separatorze typu SSU2-ET przeznaczonym do kontroli ciggto$ci obwodu np. przewodu ochronnego PE,
fabryczne ustawienie rezystancji szeregowej wynosi Rs < 100Q.

WAZNE !

Urzadzenia SSU*-ET spetniajg wymagania normy PN-G-50003:2003 w tym punkt 2.7.3 zacytowany ponizej

" 2.7.3 Parametry dziatania

"Obwad sterowniczy powinien powodowaé wytgczenie urzadzenia oraz uniemozliwi¢ jego zataczenie w przypadku:

a) wzrostu rezystancji zewnetrznej petli obwodu sterowniczego powyzej wartosci 600 Q,
b) obnizenia rezystanciji izolacji miedzy zytami sterowniczymi ponizej wartosci 2 000 Q,
c) obnizenia rezystancji izolacji miedzy zytg sterowniczg, a ziemig ponizej 2 000 Q (w przypadku obwo-déw izolowanych od ziemi).

Wartosci powyzszych parametrow dla konkretnego urzgdzenia powinny by¢ zamieszczone w jego dokumentaciji.

Uszkodzenie obwodu (np. zwarcie lub przerwa) oraz wyzej wymienione przypadki nie powinny spowodowac
niezamierzonego zatgczenia urzgdzenia oraz uniemozliwienia wytgczenia urzadzenia przez elementy sterujgce i kontrolujgce parametry pracy. "

Strona 1



Urzadzenia separacyjno-sterownicze

WYMIARY OBUDOWY SSU*-ET
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Naklejka z oznaczeniami Naklejka z tabliczka znamionowa znamionowa
(folia poliuretanowa 54 x 19 mm) (folia poliuretanowa 64 x 44 mm)

llos¢ ztgcz moze sie roézni¢ w zaleznosci od typu

Strona 2Strona 1



Urzadzenia separacyjno-sterownicze

SSU1-ET

Informacje ogulne

Oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego.

Znamionowe napiecie zasilania - Un
Pobor pradu

Moc

Temperatura otoczenia

Wilgotnosé wzgledna RHdo

Stopien ochrony obudowy

Spos6b mocowania obudowy separatora
Masa separatora

Pofozenie separatora w czasie pracy

Parametry obwodow nieiskrobezpiecznych

Zasilanie: Zaciski (8 — 12): Maksymalne napigcie wej$ciowe Um

Wyjscia (zestyki przetaczne ): Zaciski (5-6,7); (9-10,11): Maksymalne napiecie wejsciowe Um

Parametry obwodow iskrobezpiecznych SSU1-ET.

Wejscie L1-L2 (styk z dioda prostownicza): Zaciski (2 — 4):
maksymalne napigcie wyjsciowe

maksymalny prad wyjsciowy

maksymalna moc wyj$ciowa

maksymalna pojemnos¢é wewnetrzna

maksymalna indukcyjno$¢ wewnetrzna

rezystancja szeregowa wytgczenia Rs

rezystancja rownolegta wytaczenia Rr

symbol grupy urzadzenia elektrycznego
maksymalna pojemnos$¢ zewnetrzna Co [uF]
maksymalna indukcyjnos¢ zewnetrzna Lo [mH]

Zaciski (1 - 2); (1-4) [(PE - L2); (PE - L1)]:
maksymalne napigcie wyjsciowe

maksymalny prad wyjsciowy

maksymalna moc wyj$ciowa

maksymalna pojemnos$¢é wewnetrzna
maksymalna indukcyjno$¢ wewnetrzna
rezystancja doziemna wytgczenia i blokowania

symbol grupy urzadzenia elektrycznego
maksymalna pojemnos$¢ zewnetrzna Co [uF]
maksymalna indukcyjno$¢ zewnetrzna Lo [mH]

Wyglad oraz przykiadowy schemat podiaczenia SSU1-ET.

Opis separatora SSU1-ET.

I (M1) [Ex ia Ma] |
Il (1)G [Ex ia Ga] lIC
24VDC +20% lub 24VAC +20%
Imax = 2A
Pmax =4W
Ta =-20 + +60°C
95 %
1P20
szyna 35mm
ok. 400g
dowolne

30V
250VAC (6A); 24VDC (6A); 220VDC (0,12A).

Uo = 17,85V
lo=19mA
Po = 83mW
Ci =30nF
Li = 10pH
600Q
2000Q

| 1A 1IB
9 7,6 1,75
1000 600 340

Uo = 17,85VDC
lo =37mA
Po = 165mW
Ci =30nF
Li = 10pH
Rd < 2000Q

| 1A 1B

9 7,6 1,75
300 180 90

Wykonanie SSU1-ET/A 24V AC/DC

Strona iskrobezpieczna
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Wykonanie SSU1-ET/B 24V AC/DC

Strona nieiskrobezpieczna
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SSU1-ET
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Strona iskrobezpieczna Strona nieiskrobezpieczna
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SSU1-ET

Separator SSU1-ET posiada wejscie iskrobezpieczne L1 - L2 dziatajgce na wyjécia stykowe po stronie nieiskrobezpieczne;j.
Podtgczenie diody prostowniczej do wejscia iskrobezpiecznego L1 i L2 powoduje zmianeg stanu wyjscia po stronie nieiskrobezpiecznej.

Zmiana stanu wyjs$cia stykowego wystapi, gdy nastapi:

-przerwa lub zwarcie obwodu kontrolowanego,

-obnizenie rezystancji rownolegtej Rr miedzy liniami L1 - L2 obwodu kontrolowanego ponizej 2000Q,
-obnizenie rezystancji doziemnej Rd obwodu kontrolowanego ponizej 20000,

-wzrost rezystancji Rs petli obwodu kontrolowanego powyzej 600Q,
-uszkodzenie diody prostowniczej w obwodzie kontrolowanym.

lIC
0,285
88

IIC
0,285
22
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Urzadzenia separacyjno-sterownicze

SSU2-ET

Informacje ogulne

Oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego.

Znamionowe napiecie zasilania - Un
Pobor pradu

Moc

Temperatura otoczenia

Wilgotnosé wzgledna RHdo

Stopien ochrony obudowy

Spos6b mocowania obudowy separatora
Masa separatora

Pofozenie separatora w czasie pracy

Parametry obwodow nieiskrobezpiecznych

Zasilanie: Zaciski (8 — 12): Maksymalne napigcie wej$ciowe Um
Wyjscia (zestyki przetaczne ): Zaciski (5-6,7); (9-10,11): Maksymalne napiecie wejsciowe Um

I (M1) [Ex ia Ma] |
Il (1)G [Ex ia Ga] lIC
24VDC +20% lub 24VAC +20%
Imax = 2A
Pmax =4W
Ta =-20 + +60°C
95 %
1P20
szyna 35mm
ok. 400g
dowolne

30V

Parametry obwodow iskrobezpiecznych separatora SSU2-ET.

Wejscie (PE — L1): Zaciski (1 — 4):
maksymalne napigcie wyjsciowe
maksymalny prad wyjsciowy
maksymalna moc wyj$ciowa
maksymalna pojemnos$¢é wewnetrzna
maksymalna indukcyjno$¢ wewnetrzna
rezystancja szeregowa wytgczenia Rs

symbol grupy urzadzenia elektrycznego
maksymalna pojemnos$¢ zewnetrzna Co [uF]
maksymalna indukcyjno$¢ zewnetrzna Lo [mH]

Opis separatora SSU2-ET.

Separator SSU2-ET posiada wejscie iskrobezpieczne L1 - PE dziatajgce na wyjscia stykowe po stronie nieiskrobezpiecznej.

Uo = 17,85 VDC

lo =19 mA

Po =83 m

Ci =30nF

Li = 10pH

100Q

| 1A 1B
9 7,6 1,75
1000 600 340

24V AC/DC

Strona iskrobezpieczna

SSU2-ET

PE

%
{

250VAC (6A); 24VDC (6A); 220VDC (0,12A).

IIC
0,285
88

Strona nieiskrobezpieczna

Podtgczenie diody prostowniczej do wejscia iskrobezpiecznego L1 i PE powoduje zmiane stanu wyj$cia po stronie nieiskrobezpieczne;j.

Zmiana stanu wyjscia stykowego wystapi, gdy nastapi:

-przerwa lub zwarcie obwodu kontrolowanego,

-wzrost rezystancji Rs petli obwodu kontrolowanego powyzej 100Q (wg zaméwienia),
-uszkodzenie diody prostowniczej w obwodzie kontrolowanym.
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Urzadzenia separacyjno-sterownicze

SSUB-ET

Informacje ogulne

Oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego.

Znamionowe napiecie zasilania - Un
Pobor pradu

Moc

Temperatura otoczenia

Wilgotnosé wzgledna RHdo

Stopien ochrony obudowy

Spos6b mocowania obudowy separatora
Masa separatora

Pofozenie separatora w czasie pracy

Parametry obwodow nieiskrobezpiecznych

Zasilanie: Zaciski (8 — 12): Maksymalne napigcie wej$ciowe Um
Wyjscia (zestyki przetaczne ): Zaciski (5-6,7); (9-10,11): Maksymalne napiecie wejsciowe Um

Parametry obwodow iskrobezpiecznych SSU3-ET.

Wejscie L1-L2 (styk z dioda prostownicza): Zaciski (2 — 4):
maksymalne napigcie wyjsciowe

maksymalny prad wyjsciowy

maksymalna moc wyj$ciowa

maksymalna pojemnos¢é wewnetrzna

maksymalna indukcyjno$¢ wewnetrzna

rezystancja szeregowa wytgczenia Rs

rezystancja rownolegta wytaczenia Rr

symbol grupy urzadzenia elektrycznego
maksymalna pojemnos$¢ zewnetrzna Co [uF]
maksymalna indukcyjnos¢ zewnetrzna Lo [mH]

Zaciski (1 - 2); (1-4) [(PE - L2); (PE - L1)]:
maksymalne napigcie wyjsciowe

maksymalny prad wyjsciowy

maksymalna moc wyj$ciowa

maksymalna pojemnos$¢é wewnetrzna
maksymalna indukcyjno$¢ wewnetrzna
rezystancja doziemna wytgczenia i blokowania

symbol grupy urzadzenia elektrycznego

maksymalna pojemnos$¢ zewnetrzna Co [uF]
maksymalna indukcyjno$¢ zewnetrzna Lo [mH]

Wyglad oraz przykiadowy schemat podiaczenia SSU3-ET.

Strona iskrobezpieczna

I (M1) [Ex ia Ma] |
Il (1)G [Ex ia Ga] lIC
24VDC +20% lub 24VAC +20%
Imax = 2A
Pmax =4W
Ta =-20 + +60°C
95 %
1P20
szyna 35mm
ok. 400g
dowolne

30V

250VAC (6A); 24VDC (6A); 220VDC (0,12A).

Uo = 17,85V
lo=19mA
Po = 83mW
Ci =30nF
Li = 10pH
600Q
2000Q

| 1A 1IB
9 7,6 1,75
1000 600 340

Uo = 17,85VDC
lo =37mA
Po = 165mW
Ci =30nF
Li = 10pH
Rd < 2000Q

| 1A 1B

9 7,6 1,75
300 180 90

24V AC/DC

Opis separatora SSU3-ET.

Separator SSU3-ET posiada wejscie iskrobezpieczne L1 - L2 dziatajgce na wyjécia stykowe po stronie nieiskrobezpieczne;j.

lIC
0,285
88

IIC
0,285
22

Strona nieiskrobezpieczna

Podtgczenie diody prostowniczej do wejscia iskrobezpiecznego L1 i L2 powoduje zmianeg stanu wyjscia po stronie nieiskrobezpiecznej.

Zmiana stanu wyjs$cia stykowego wystapi, gdy nastapi:

-przerwa lub zwarcie obwodu kontrolowanego,

-obnizenie rezystancji rownolegtej Rr miedzy liniami L1 - L2 obwodu kontrolowanego ponizej 2000Q,

-obnizenie rezystancji doziemnej Rd obwodu kontrolowanego ponizej 20000,

-wzrost rezystancji Rs petli obwodu kontrolowanego powyzej 600Q,
-uszkodzenie diody prostowniczej w obwodzie kontrolowanym.
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